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Rezumat:
Invenţia se referă la fotoreceptori cu semiconductori, în special la receptori de radiaţie ultravioletă, şi poate fi utilizată în sisteme

optoelectronice de determinare a intensităţii şi dozei de radiaţie ultravioletă emisă de Soare sau de alte surse.
În structura fotoreceptorului de radiaţie ultravioletă cu barieră de potenţial superficială formată din semiconductori A3B5 cu

banda energetică interzisă Eg1, soluţiile lor solide cu bandă energetică interzisă Eg2 şi SnO2 sau ITO, în semiconductorii A3B5 la o
distanţă de suprafaţă mai mică decât lungimea de absorbţie a radiaţiei vizibile este formată o heterojoncţiune izotipă între
semiconductorii A3B5 şi soluţiile lor solide cu banda energetică interzisă Eg2>Eg1.

Rezultatul tehnic constă în confecţionarea unui fotoreceptor sensibil numai la radiaţia ultravioletă.
Revendicări: 1
Figuri: 1


